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摘要(译)

连接有机EL元件（EL）和负电源（VEE）的上端的放电晶体管
（TFT3）和将存储电容器（SC）的上端与电源连接的控制晶体管
（TFT4） （PVDD）提供。这些晶体管（TFT3，TFT4）由上栅极线导
通，从而在选择这些晶体管的线之前放电有机EL元件（EL）的电容器。
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